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ITT 777

Datasheet

Silizium-Epitaxie-Planar-Diode
fiir den Einsatz als schneller Schalter
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Glasgehiuse JEDEC DO-7 ~ I
51 AZnach DIN 41 880 g W
Gewichtca. 0,2 g 1. i

odin-

MaBe in mm o HK'“"
In listenméBiger Ausfiihrung wird g .
diese Diode gegurtet geliefert. 0.5
Miheres siehe unter ,Gurtung”.
Grenzwerte
Spltzensperrspannung Ugne 15 v
Richtstrom in Einwegschaltung la 501) mh
mit A-Last bei Ty = 25 “Cu. f =50 Hz
period. Spitzenstrom lerm 1501) mA
beif =50Hz, Ty = 26 °C
StoBstrom fiirt <18 Irzm 150 mA
ausgehend von Tj= 25 °C
Verlustleistung bei Ty = 25 °C Prot 2501) mwW
Sperrschichttemperatur Tj 150 c
Lagerungstemperaturberaich Tg =85...+150 °c
Kennwerte bei Ty =25°C
DurchlaBspannung
beilg= 10 pA Ue 0,42...0,53 v
bei lg= 100 pA Ug 0,52...0,64 v
beilg= 1mA Ug 0,64...0,79 v
bailg= 10mA Ue 0,76...0,94 v
beilg= 20mA Ue 0,81...1,00 v
beilg= S50mA Ug 0,89...1,35 v
Sperrstrom
beilUg=8Y g <100 na
beilUg =8V, Tj=150°C Ig <50 pA
Durchbruchspannung Upsrpg =15 v

gemassen mit S-pA-lmpulsen

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdréhte in 12 mm Abstand vom
Gehiuse auf Umgebungstemperatur gahalten werden.
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Kapazitiit bei Ug = Ug = 0

Sperrverzug

beim Umschalten

ven lg = 10 mA auf lg = 10 mA
bis lg =1mA; R =100 Q

Warmewiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft

DurchlaBkennlinien
Tj=25°C, Tj=100°C
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Crat <1,3 pF
tyr <0,76 ns
Rehu <0,51) Ki/mwW
zuldssige Verlustlelstung
in Abhéngigkelt von der
Umgebungstemperatur 1)
1TT 700,177 777
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1) Diesar Wert gilt, wenn die AnschluBdriahte in 12 mm Abstand vom
Gehduse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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differentieller DurchlaBwiderstand Kapazitéit in Abhd@ngigkeit
in Abhanglgkeit von der Sperrspannung
vom DurchlaBstrom Relativwerte
0 ITT 700,177 777
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zuldssige Belastung mit periodischen Impulsen
in Abhéngigkeit von der Impulsdauer
(sishe FuBnote auf Seite 132)
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